
 (1398) پانزدهمدنیای نانو، سال 

 

 4 تاریخ دریافت: 1398/03/11                تاریخ پذیرش: 1398/04/25          تاریخ چاپ:  1398/06/05 

 دنیای نانو

 
مه

لنا
ص

ف
 

ی
لم

ع
-

ی
یج

رو
ت

 
IS

C
 

ی 
ور

فنا
و 

نان
ن 

جم
ان

ن
را

ای
 

نو یای نا
ن د

 

رسوبی در حضور سنتز شده به روش هم افزایش ویژگی مغناطیسی نانوکامپوزیت 

 میدان مغناطیسی خارجی 
   2زاده ؛ زلیخا حاجی 2*؛  علی ملکی1؛ محسن بابامرادی  1سید اشکان مقدم ضیابری

تهرانه علم و صنعت ايران، دانشگا ،فیزيك دانشکده1
ها و سنتز آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهرانآزمايشگاه تحقیقاتی کاتالیست 2

 
 

                                              
1 Nanocomposite 2 Hyperthermia 

 چکیده
تسلا  4/0رسوبی در حضور یک میدان مغناطیسی خارجیبه روش هم های پلی اتیلن اکسید مغناطیسی)نانوکامپوزیت

های سنتز شده در حضور میدان به کمک خارجی در سنتز نمونه مورد بررسی قرار گرفت.  نانوکامپوزیت سنتز و اثر میدان مغناطیسی
سایی و ، آنالیزهای  شباع در حضور میدان مغناطیسی به  . نتایج آنالیز شد شنا شان داد که مغناطش ا  ن

سی و ساخت نانوکامپوزیت با خاصیت مغناطی استافزایش یافته و این مقدار نزدیک به خاصیت مغناطیسی نانوذرات اکسید آهن  70
 ای هستند.به صورت توده به دلیل خاصیت مغناطیسی زیاد نانوکامپوزیت، نانو ذرات در تصاویر  ،کند. همچنینبالا را تایید می

ن گزارش های شاخص ایخاصیت بلورینگی نانوذرات اکسید آهن به طور کامل حفظ شده است. از ویژگیدر نانوکامپوزیت سنتز شده 
.استاستفاده از موادی ارزان و قابل دسترس، روش سنتز آسان و تهیه نانوکامپوزیت با خاصیت مغناطیسی قابل توجه 

 

اکسید، میدان مغناطیسی خارجینانوکامپوزیت، نانوذرات مغناطیسی، پلی اتیلن  های کلیدی:واژه
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3 Polyethylene oxide 
4 Merck 
5 Fluka 

6 Aldrich 



 پنجپنجاه و شماره (، 1398) پانزدهمدنیای نانو، سال 

 

 

 

6 

  
صلنامه

ف
 

ی
علم

-
ی

ترویج
 

IS
C

 
ی 

ن نانو فناور
انجم

ن
ایرا

 
 

و یای نان دن
 

ِِِِِِ    ۀ 𝑫ش = 𝟎. 𝟗𝝀 𝜷 𝐜𝐨𝐬 𝜽⁄

𝛌 𝛃

𝛉


